
















































































专利名称(译) 基于硅的背板结构和用于显示应用的方法

公开(公告)号 US9698176 公开(公告)日 2017-07-04

申请号 US14/533107 申请日 2014-11-05
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优先权 61/900368 2013-11-05 US
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摘要(译)

可以使用由高质量半导体沟道材料形成的驱动器晶体管和由低质量半导
体沟道材料形成的开关晶体管来制造显示器。驱动器晶体管可能需要高
正向电流来驱动OLED像素的发射，但可能不需要非常低的漏电流。开关
晶体管可能需要低泄漏电流以允许像素电容器保持信号电平以用于精确
的OLED器件发射，从而防止异常显示或交叉对话。
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